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Betatigungselement 



(57) Schaltungsanordnung zur Erfassung des Zu- 
standes von mindestens einem elektrischen Betati- 
gungselement {S1, 82, S3. S4). mit einem Signaleln- 
gang (IN) zur Aufnahme eines den Zustand des Betati- 
gungselements (81 , 82, S3, 84) wiedergebenden Ein- 
gangssignals, einem Signalausgang (OUT) zur Abgabe 
eines den Zustand des Betatigungselements (81 , 82, 
S3, 84) wiedergebenden Ausgangssignals, einem 
Steuerausgang zur Abgabe eines Aktivierungssignals 
(WAKE-UP-SIGNAL) fureine Auswertungselnheit (j^C), 
um die Auswertungselnheit {^C) von einem inaktiven 



Betriebszustand In einen aktiven Betriebszustand zu 
versetzen, sowie einer eingangsseitig mit dem Signal- 
eingang (IN) und ausgangsseitig mit dem Steueraus- 
gang verbundenen Steuereinheit (C1, D1, R6) zur Er- 
zeugung des Aktivierungssignals (WAKE-UP-SIGNAL) 
in Abhangigkeit von dem Eingangssignal, wobei das an 
dem Signaleingang (IN) aniiegende Eingangssignalein 
analoges Signal ist, wobei die Steuereinheit das Akti- 
vierungssignal (WAKE-UP-SIGNAL) fur die Auswer- 
tungselnheit (\iC) erzeugt, wenn das Eingangssignal in- 
nerhalb eines vorgegebenen Wertebereichs liegt. 
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Beschreibung 

[0001] Schaltungsanordnung zur Erfassung des Zu- 
standes von mindestens einem elektrischen Betati- 
gungselement 

[0002] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord- 
nung zur Erfassung des Zustandes von mindestens ei- 
nenrt elektrischen Betatigungselement, insbesondere 
zur Erfassung einer Betatlgung von Schaltelementen in 
einem Kraftfahrzeug, gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1 . 

[0003] Bei modemen Kraftfahrzeugen erfolgt die 
Steuerung elektrischer Verbraucher, wie beispielsweise 
der Innenraumbeleuchtung, durch einen Mikroprozes- 
sor in Abhangigkeit von dem Schaltzustand mehrerer 
Schaltelemente wie beispielwelse Turkontaktschalter, 
Kofferraumverschlussschalter und Ziindschlossschal- 
ter. Nachteilig hieran ist, dass der Mikroprozessor bei 
der Uberpriifung des Schaltzustandes der einzelnen 
Schaltelemente Strom verbraucht, was insbesondere 
bei langeren Standzerten des Kraftfahrzeugs zu einer 
erheblichen Belastung der Fahrzeugbatterie fuhrt. 
[0004] Zur Losung dieses Problems ist aus der deut- 
schen Patentschrift DE 44 14 734 C2 eine Schaltungs- 
anordnung bekannt, welche die Schaltelemente uber- 
wacht und den Mikroprozessor ledigllch Im Falle einer 
Betatigung eines der Schaltelemente in einen aktiven 
Betriebszustand schaltet, wohingegen der Mikropro- 
zessor ansonsten in einem sog. Stand- By- Modus mit 
geringem Stromverbrauch betrieben wird. HIerdurch 
wird der Stromverbrauch des Mikroprozessore wahrend 
der Standzeiten des Kraftfahrzeugs wesentlich verrin- 
gert. Die Uberwachung des Schaltzustandes der einzel- 
nen Schaltelmente erfolgt hierbei, indem diese jeweils 
uber Vorwiderstande mit getakteten Spannungsimpul- 
sen beaufschlagt werden, wobei eine Spannungsmes- 
seinheit die uber den einzelnen Schaltelementen abfal- 
lende Spannung misst, welche den Schaltzustand des 
jeweiligen Schaltelementes wiedergibt. So wird das 
elektrische Potential am Eingang der Spannungsmes- 
seinheit belm Durchschalten eInes der Schaltelemente 
auf Masse gezogen, wohingegen das elektrische Po- 
tential am Eingang der Spannungsmesseinheit bei ge- 
offneten Schaltelementen der Versorgungsspannung 
entspricht. Die bekannte Schaltungsanordnung ermog- 
licht also eine stromsparende Abfrage digitaler Schal- 
telemente mit zwei Schaltzustanden. 
[0005] Nachteilig an der vorstehend beschriebenen 
bekannten Schaltungsanordnung ist die Tatsache, dass 
an dem Signalausgang auch dann ein den Zustand der 
Schaltelemente wiedergebendes Ausgangssignal er- 
zeugt wird, wenn uberhaupt kein Schaltelement betatigt 
wird und demzufolge auch kein Ausgangssignal erfor- 
derlich ist, das den Zustand der Schaltelemente wieder- 
gibt. Die bekannte Schaltungsanordnung ist also wah- 
rend der getakteten Spannungsimpulse stets in einem 
aktiven Betriebszustand, wodurch unnotig elektrische 
Energie verbraucht wird. 



[0006] Aus DE 33 12 153 A1 ist eine Schaltungsan- 
ordnung zur Abfrage von mehreren Tastschaltern be- 
kannt: die eine Auswertungseinheit aufweist, wobei die 
Auswertungseinheit von einem inaktiven stromsparen- 
5 den Betriebszustand in einen aktiven Betriebszustand 
versetzt werden kann. Hierzu welst die bekannte Schal- 
tungsanordnung eine Steuerelnheit auf, die bei der Be- 
tatigung eines der Tastschalter die Betriebsspannung 
fur die Auswertungseinheit einschaltet, so dass die Aus- 
10 wertungseinheit die Schaltzustande der einzelnen Tast- 
schalter auswerten kann. Nachteilig hieran ist, dass vor 
der Aktivierung der Auswertungseinheit zunachst die 
gesamte Spannungsversorgung hochgefahren werden 
muB, so dass die Aktivierung der Auswertungseinheit 
^5 nur mit einer bestimmten Zeitverzogerung moglich ist. 
[0007] SchiieBlich ist aus der alteren, nachveroffent- 
lichten DruckschriftDE 199 17 819 A1 eine Schaltungs- 
anordnung zum Erfassen von Schaltzustanden von 
Schaltern zur Aktivierung einer Kraftfahrzeugelektronik 
20 bekannt. wobei die Schaltungsanordnung ein Wake-Up- 
Signal erzeugt, wenn wenigstens ein Schalter von ei- 
nem ersten definierten Schaltzustand in einen zweiten 
definierten Schaltzustand ubergeht, wobei die Schal- 
tungsanordnung so ausgebildet ist, dass sie das Wake- 
ns Up-Signal auch bei einem Ubergang des zweiten 
Schaltzustandes in den ersten Schaltzustand erzeugt. 
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die 
eingangs beschriebenen bekannten Schaltungsanord- 
nungen dahingehend zu verbessem, dass der elektri- 
30 sche Energieverbrauch minimal ist und trotzdem eine 
schnelle Aktivierung der Auswertungseinheit moglich 
Ist. 

[0009] Die Aufgabe wird, ausgehend von der ein- 
gangs beschriebenen bekannten Schaltungsanord- 
3s nung gemaf3 dem Oberbegriff des Anspruchs 1 , durch 
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 ge- 
lost. 

[0010] Die Erfindung umfasst die allgemeine techni- 
sche Lehre, zur Abfrage der Betatigungselemente kei- 

40 nen Diskriminator mit einem vorgegebenen Schwellen- 
wert einzusetzen, sondern vielmehr eine Schaltung vor- 
zusehen, die gegenuber Bauteilschwankungen des 
Durchlass- bzw. Sperrwiderstands der Betatigungsele- 
mente unempfindlich sind. 

45 [0011] Vorzugsweise sind an dem Signaleingang der 
erfindungsgemaBen Schaltungsanordnung mehrere 
Schaltelemente parallel angeschlossen, die jeweils un- 
terschiedliche Sperr- bzw. Durchlasswiderstande auf- 
weisen. 

so [0012] In der bevorzugtenAusfuhrungsform der Erfin- 
dung ist der Signaleingang der erfindungsgemaBen 
Schaltungsanordnung uber einen Spannungsteller mit 
dem Signalausgang der Schaltungsanordnung verbun- 
den, urn ausgangsseitig ebenfalls ein analoges Signal 

55 ausgeben zu konnen. 

[0013] ErfindungsgemaB ist hierbei zwischen dem Si- 
gnaleingang und dem Signalausgang ein steuerbares 
Schaltelement angeordnet, das in Abhangigkeit von sei- 
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nem Schaltzustand wahlweise einen aktiven Betrlebs- 
zustand oder einen inaktiven Betriebszustand der 
Schaltungsanordnung ennoglicht, wobei das den Zu- 
stand des Betatigungselementes wiedergebende Aus- 
gangssignal nur in dem aktiven Betriebszustand des 
Schaltetements abgegeben wird. Die erfindungsgema- 
3e Schaltungsanordnung erfasst also eingangsseitig 
permanent das den Zustand des Betatigungselenrientes 
wiedergebende Eingangssignal. urn eine separate Aus- 
wertungseinheit bei einer Aktivierung des Betatigungs- 
elementes in einen aktiven Betriebszustand versetzen 
zu konnen. Die Auswertungseinheit besteht beispiels- 
welse aus einem Mikroprozessor bzw. einer zugehori- 
gen Stromversorgung, wobei die Auswertungseinheit 
bei einer Aktivierung auch die erflndungsgema3e 
Schaltungsanordnung aktiviert, in dem der Steuerein- 
gang des zwischen dem Signaleingang unddem Signal- 
ausgang angeordneten Schaltelements entsprechend 
angesteuert wird. 

[0014] Bei dem steuerbaren Schaltelement der erfin- 
dungsgemaBen Schaltungsanordnung handelt es sich 
vorzugsweise um einen Transistor, der beispieisweise 
als N-Kanal l\/10SFET ausgefuhrt sein kann. 
[001 5] In der bevorzugten Ausf uhrungsform der Erfin- 
dung ist der Durchgangswiderstand des steuerbaren 
Schaltelementes der Schaltungsanordnung Im aktlvier- 
ten Betriebszustand □ 1 Q, um das Ausgangsslgnal 
moglichst wenig zu verfalschen. In diesem Fall flieBen 
Stroma von bis zu 20 mA uber den N-MOSFET, was ei- 
nen noch akzeptablen Spannungsabfall von bis zu 20 
mV erzeugt, Ein groBerer Durchgangswiderstand des 
N-MOSFETS wurde einen zusatzlichen Fehler bei der 
Spannungsmessung verursachen. 
[0016] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin- 
dung sind In den Unteranspruchen gekennzeichnet 
Oder werden nachstehend zusammen mit der Beschrei- 
bung des bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels anhand 
der Figur naher eriautert. Es zelgt: 

Figur 1 die erfindungsgemaBe Schaltungsanord- 
nung als Blockschaltbild. 

[001 7] Das in Figur 1 dargestellte bevorzugte Ausfuh- 
rungsbeispiel einer erfindungsgemaBen Schaltungsan- 
ordnung 1 ermoglicht die Abfrage von mehreren Schal- 
telementen S1-S4, die im durchgeschalteten Zustand 
unterschiedliche Innenwiderstande R7=100 £2, R8=:270 
Q, R9=820 a aufweisen. Hierzu verfiigt die Schaltungs- 
anordnung 1 uber einen Signaleingang IN, an dem die 
Schaltelemente S1-S4 parallel angeschlossen sind. 
Dariiber hinaus ist der Signaleingang IN auch noch uber 
einen Widerstand RS=5 kQ. mit Masse verbunden, wo- 
bei der Widerstand RS parasitSre Strompfade beruck- 
sichtlgt. 

[0018] Eingangsseitig weist die Schaltungsanord- 
nung 1 einen Pufferkondensator 02=10 nFauf, der den 
Signaleingang mit Masse verbindet und Schaltspitzen 
glattet. 



09 477 A2 4 

[0019] Dariiber hinaus weist die erfindungsgemaBe 
Schaltungsanordnung 1 einen Signalausgang OUT auf, 
der uber eine Signalleitung 2 mit einem Mikroprozessor 
3 verbunden ist, um das an dem Signaleingang IN der 
5 Schaltungsanordnung 1 aniiegende analoge Eingangs- 
signal dem Mikroprozessor 3 zur Auswertung zuzufuh- 
ren. 

[0020] Der Mikroprozessor 3 kann hierbei in einem 
stromsparenden inaktiven Betriebszustand und in ei- 

10 nem aktiven Betriebszustand betrieben werden, der 
durch eine Stromversorgungseinheit 4 vorgegeben 
wird, wobei die Stromversorgungseinheit 4 wiederum 
von der Schaltungsanordnung 1 durch ein Aktivierungs- 
stgnal (Wake-Up-Signal) angesteuert wird. Die Schal- 

'5 tungsanordnung 1 erfasst also den Schaltzustand der 
Schaltelemente S1 -S4 und gibt bei einer Betatigung ei- 
nes der Schaltelemente S1 -S4 ein Aktivierungssignal 
an die Stromversorgungseinheit 4, die den Mikropro- 
zessor 3 daraufhin in den aktiven Betriebszustand ver- 

20 setzt, was eine Abfrage und Auswertung des an dem 
Signalausgang OUT der Schaltungsanordnung 1 er- 
scheinenden analogen Ausgangssignals ermoglicht. 
[0021] Die Schaltungsanordnung 1 gibt das analoge 
Ausgangsslgnal jedoch nur In einem aktiven Betriebs- 

25 zustand aus, wohingegen in einem inaktiven Betriebs- 
zustand der Schaltungsanordnung 1 ausschlieBiich ei- 
ne Anderungsabfrage der Schaltelemente S1-S4 er- 
folgt. Der Mikroprozessor 3 yersetzt die Schaltungsan- 
ordnung 1 deshalb nach seiner Aktivierung ebenfalls in 

30 den aktiven Betriebszustand, damit am Signalausgang 
OUT der Schaltungsanordnung das analoge Ausgangs- 
slgnal erscheint. Im folgenden wird nun der Aufbau der 
Schaltungsanordnung 1 beschrieben, um anschlieBend 
unter Bezugnahme auf die Beschreibung des struktu- 

35 rellen Aufbaus der Schaltungsanordnung 1 deren Funk- 
tionsweise zu eriautern. 

[0022] Der Signaleingang IN ist uber einen N-Kanal 
MOSFET und einen aus zwei ohmschen Widerstanden 
R4=75 kO und R5=33 ki2 bestehenden Spannungsteiler 

40 nnit dem Signalausgang verbunden, wobei der N-Kanal 
MOSFET im aktiven Betriebszustand der Schaltungs- 
anordnung 1 durchschaltet, wohingegen der N-Kanal 
MOSFET im Inaktiven Betriebszustand der Schaltungs- 
anordnung 1 sperrt. 

45 [0023] Der Signalausgang OUT der Schaltungsan- 
ordnungl ist uber einen PufferkondensatorC3=1 nFmit 
Masse verbunden, um das Ausgangsslgnal zu glatten. 
[0024] Der Drain-Anschluss des N-Kanal MOSFETs 
ist uber eine Reihenschaltung aus einer Diode D1 vom 

50 Typ BAV70, einem Kondensator 01=100 nF und einem 
Widerstand R6=10 kQ mit einer Versorgungsspannung 
von +12 V verbunden. Weiterhin Ist zwischen dem Wi- 
derstand R6 und dem Kondensator CI ein Spannungs- 
abgritf vorgesehen, der einen Steuerausgang zur Abga- 

55 be des Aktivierungssignals fiir den Mikroprozessor bil- 
det. 

[0025] Dariiber hinaus ist der Drain-Anschluss des 
N-Kanal MOSFETs uber einen Widerstand R2=80 kQ 
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mit der Versorgungsspannung von +12 V verbunden. 
Der Widerstand R2 halt die Spannung an dem Signal- 
elngang IN kontlnulerlich auf dem Spannungspegel der 
Versorgungsspannung von +12 V, solange die Schal- 
telemente SI -S4 geoffnet sind. 5 
[0026] Femer ist zwischen der Diode D1 und dem 
Kondensator CI noch ein Spannungsabgriff vorgese- 
hen, derubereinen Widerstand R1 =100 kQ mit der Ver- 
sorgungsspannung von +12 V verbunden ist. Der Wi- 
derstand R1 ermoglicht eine Entladung des Kondensa- io 
tors C1 nach einem Wake-Up-Erelgnis. 
[0027] Die Ansteuerung des N-Kanal MOSFETs er- 
folgtdurch den Mikroprozessor 3, derhierzu indirektmit 
dem Gate-Anschluss G des N-Kanal MOSFETs verbun- 
den ist. Daruber hinaus Ist der Gate-Anschluss G noch is 
uber einen Widerstand R3=620 Q mit dem Source-An- 
schluss des N-Kanaf MOSFETs verbunden. 
[0028] Im folgenden wird nun unter Bezugnahme auf 
die vorstehende Beschreibung des schaltungstechni- 
schen Aufbaus der Schaltungsanordnung 1 die Funkti- 20 
onsweise der Schaltungsanordnung 1 beschrieben. 

-[0029] Im ina kt i ven 7ustanri ri^r f^rhaftMnggannrH- 

nung 1 wird das an dem Signalelngang IN aniiegende 
analoge EIngangssignal nicht auf den Signalausgang 
OUT durchgefiihrt, sondern lediglich abgefragt, um die 25 
Betatigung eines der Schattelemente S1-S4 zu erken- 
nen und den Mikroprozessor 3 daraufhin in den aktiven 
Betriebszustand versetzen zu konnen. In dem inaktlven 
Betriebszustand der Schaltungsanordnung 1 sorgt der 
Widerstand R2 dafur, dass an dem Signalelngang IN der 30 
Schaltungsanordnung 1 im wesentlichen die Versor- 
gungsspannung von +12 V aniiegt, solange die Schal- 
telemente S1-S4 geoffnet sind. Beim SchlieBen eines 
der Schaltelemente SI -S4 flieBt dagegen ein Strom von 
der Versorgungsspannung +1 2 V iiber den Widerstand 35 
R6, den Kondensator C1 , die Diode D1 , den Signaleln- 
gang IN und das durchgeschaltete Schaltelement SI , 
S2, S3 bzw. S4 gegen Masse. Dieser Strom fuhrt zu ei- 
nem Auf laden des Kondensators CI , was sich an dem 
Steuerausgang der Schaltungsanordnung als Span- 40 
nungslmpuls auBert und zu einer Aktivierung der Strom- 
versorgungseinheit 4 bzw. des Mikroprozessors 3 fuhrt. 
Der Mikroprozessor gibt daraufhin alle 10 ms einen 
Spannungsimpuls mit einer Dauer von 500 pts und einer 
Amplitude von +1 2 V an den Gate-Anschluss des N-Ka- 45 
nal MOSFETs, der daraufhin durchschaltet, so dass der 
Signaleingang IN der Schaltungsanordnung 1 niederoh- 
mig mit dem Spannungsteiler R4, R5 verbunden wird. 
An dem Signalausgang OUT der Schaltungsanordnung 
1 erscheint dann ein den Zustand des Schattelementes so 
S1. S2, S3 bzw. S4 wiedergebendes analoges Aus- 
gangssignal, das von dem Mikroprozessor 3 ausgewer- 
tet werden kann. 

[0030] Im durchgeschalteten Zustand ist der Durch- 
gangswiderstand des N-Kanal MOSFETs zwischen ss 
dem Source-Anschluss und dem Drain -Anschluss □ 1 
Q, um das analoge Ausgangsslgnal moglichst wenig zu 
verfalschen. In diesem Fall flieBen Strome von bis zu 



20 mA uber den Widerstand R3 und den MOSFET, die 
zu einem Spannungsabfall iiber dem MOSFET von bis 
zu 20 mV f iihren . Ein groBerer Durchlasswiderstand des 
MOSFETs wurde zusatzliche Fehler bei der Span- 
nungsmessung verursachen. 

[0031] Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend be- 
schriebene bevorzugte Ausfuhrungsbeispiel be- 
schrankt. VIelmehr ist eine Vielzahl von Varianten und 
Abwandlungen denkbar, die von dem Erfindungsgedan- 
ken Gebrauch machen und deshalb ebenfails in den 
Schutzbereich fallen. 



Patentanspriiche 

1. Schaltungsanordnung zur Erfassung des Zustan- 
des von mindestens einem elektrischen Betati- 
gungselement (SI . S2, S3, S4). mit 

einem Signaleingang (IN) zur Aufnahme eines 
den Zustand des Betatigungselements (SI , S2, 

f^a, fU) wiftrif>rgf>hf>nripn FIngangggig naiR 

einem Signalausgang (OUT) zur Abgabe eines 
den Zustand des Betatigungselements (SI , S2, 
S3. S4) wiedergebenden Ausgangssignals, 

einem Steuerausgang zur Abgabe eines Akti- 
vierungssignals (WAKE-UP-SIGNAL) fur eine 
Auswertungseinheit (jxC), um die Auswer- 
tungseinheit (fiC) von einem inaktiven Be- 
triebszustand in einen aktiven Betriebszustand 
zu versetzen, sowie 

einer eingangsseitig mit dem Signaleingang 
(IN) und ausgangsseitig mit dem Steueraus- 
gang verbundenen Steuereinheit (C1 , D1 , R6) 
zur Erzeugung des Aktivierungssignals (WA- 
KE-UP-SIGNAL) in Abhangigkeit von dem EIn- 
gangssignal, 

wobei das an dem Signaleingang (IN) aniiegende 
Eingangssignal ein analoges Signal ist, wobei die 
SteuereinheitdasAktivierungssignal(WAKE-UP-SI- 
GNAL) fiir die Auswertungseinheit (p.C) erzeugt, 
wenn das Eingangssignal innerhalb eines vorgege- 
benen Wertebereichs liegt, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zwischen dem Signaleingang (IN) und dem Si- 
gnalausgang (OUT) ein steuerbares Schaltelement 
(N-MOSFET) angeordnet ist, das in Abhangigkeit 
von seinem Schaltzustand wahlweise einen aktiven 
Betriebszustand Oder einen inaktiven Betriebszu- 
stand der Schaltungsanordnung emfioglicht. wobei 
das den Zustand des Betatigungselements (SI , S2, 
S3, S4) wiedergebende Ausgangsslgnal nur in dem 
aktiven Betriebszustand des Schaltelements 
(N-MOSFET) abgegeben wird. 
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Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daU an dem Signaleingang (IN) mehrere Schaltele- 
mente (SI , S2, S3. S4) angeschlossen sind. die im 
durchgeschalteten Zustand unterschiedliche 
Durchgangswiderstande aufweisen. 

Schaltungsanordnung nach mindestens einem der 
vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Signaleingang (IN) uber einen Spannungs- 
teiler (R4, R5) mit denn Signalausgang (OUT) ver- 
bunden ist. 

Schaltungsanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das steuerbare Schaltelement (N-MOSFET) 
einen Steuereingang aufweist, der mit der Auswer- 
tungseinhert (^C) verbunden Ist, um die Schal- 
tungsanordnung bei einer Aktivierung der Auswer- 
tungseinhelt (p.C) ebenfalls in den aktiven Betriebs- 
zustand zu versetzen. 

Schaltungsanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Schaltelement (N-MOSFET) eln Transistor 
ist. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Schaltelement (N-MOSFET) eln MOS- 
FET-Transistor ist. 

Schaltungsanordnung nach mindestens einem der 
vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Widerstand des Schaltelements im akti- 
vlerten Betrlebszustand kleiner als 1 Ohm Ist, um 
das Ausgangssignal moglichst wenig zu verfal- 

schen. 

Schaltungsanordnung nach mindestens einem der 
vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Signaleingang (IN) uber einen Widerstand 
(R2) mit einer Spannungsquelle verbunden ist, um 
den Signaleingang (IN) im Inaktiven Betrlebszu- 
stand des Schaltelements (N-MOSFET) im wesent- 
lichen auf dem vorgegebenen Spannungspegel der 
Spannungsquelle zu halten. 

Schaltungsanordnung nach mindestens einem der 
vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Signaleingang (IN) iiber eine Reihenschal- 
tung aus einer Diode und einem Kondensator und 
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einem Widerstand mit einer Spannungsquelle ver- 
bunden, wobei die Reihenschaltung einen mit dem 
Steuerausgang verbundenen Spannungsabgriff 
aufweist. 

10. Schaltungsanordnung nach mindestens einem der 
vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Signaleingang (IN) iiber einen Pufferkon- 
densator (C2) mit Masse verbunden ist. 

11. Schaltungsanordnung nach mindestens einem der 
vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Signalausgang (OUT) iiber einen Puffer- 
kondensator (C3) mit Masse verbunden ist. 
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operating state of circuit is changed and output signal is 
emitted 

PN: US2002050841-A1 

PD: 02.05.2002 

AB: NOVELTY - The N-channel MOSFETs {S1-S4) connected to a 

signal input (IN) has different contact resistances (R7-R9,R5) 
in a switched-on state. The MOSFETs change the active/inactive 
operating state of the circuit based on its switching condition. 
• A signal output (OUT) emits an output signal, when the MOSFETs 
are in the active operating state.; USE - For detecting 
operation state of switching elements e.g. door contact switch, 
trunk closure switch, ignition lock switch, etc., to control 
electrical load like interior lighting in motor vehicle. 
ADVANTAGE - Since the output signal is emitted only during 
active operating state of MOSFET, power consumption is reduced 
and the evaluation unit cannot be activated rapidly. 
DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure shows the block diagram 
of the detecting circuit. Signal input IN Signal output OUT 
Contact resistances R5,R7-R9 N-channel MOSFETs S1-S4 
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